






































































专利名称(译) 自发光显示装置，包括在像素电极和发光层之间的绝缘层
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摘要(译)

由于电极孔46中的有机EL材料的破坏膜形成，EL元件的失效发光得到改
善。通过在将绝缘体嵌入像素电极上的电极孔46中并形成保护部分41b之
后形成有机EL材料，可以防止在电极孔46中形成故障膜。这可以防止由
于EL元件的阴极和阳极之间的短路引起的电流集中，并且可以防止EL层
的失效发光。
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